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1. Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних
напівпровідників

2. Development of nanoscale light-emitting structures based on ambipolar containing carbazole semiconducters

Реферат:
1. Дисертація присвячена розробці нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних
карбазоловмісних напівпровідників, зокрема світловипромінювальних структур на основі амбіполярних
напівпровідникових матеріалів та донорно-акцепторних гетероструктур. Розроблено високоефективні ОСВС
на основі амбіполярних матеріалів з напругою ввімкнення 2,0-2,2 В, яскравістю до 62000кд/м2 і зовнішнім
квантовим виходом до 4,2%,що уможливлює їх використання в дисплейних технологіях. Розроблено
високоефективні ОСВС жовтого та білого кольору свічення на основі органічних донорних та акцепторних
матеріалів з присутнім механізмом світловипромінювання - термоактивованою довготривалою
флуоресценцією. Досліджено вплив технології осадження органічних плівок на електрооптичні
характеристики ОСВС.

2. The thesis is devoted to development of nanoscale light-emitting structures based on bipolar carbazole
containing semiconductors, including light-emitting structures based on ambipolar semiconducting materials and



donor-acceptor heterostructures. The high- efficient OLEDs based on ambipolar material with a switch-on voltage
of2.0-2.2 V and brightness to 62000 cd/m2 and the external quantum yield to 4.2% were fabricated, which allows
their using in display technologies.And the yellow and white luminescence high-efficientOLEDs based on organic
donor and acceptor materials with the thermo-activated delay fluorescencemechanismswerefabricated and
investigated their optical and electrical properties. The influence of deposition technology of organic films on
electrical and optical properties of OLEDs was investigated.
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